








Список основных публикаций лаборатории Микроволновой спектроскопии 

кристаллов ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН 

по тематике, близкой к теме диссертации М.Г. Снигиревой «Низкотемпературный 

сканирующий ближнепольный оптический микроскоп» за последние 5лет. 

 

1. Точечные дефекты в карбиде кремния как перспективная основа для 

спектроскопии одиночных дефектов с контролируемыми квантовыми 

состояниями при комнатной температуре, В.А. Солтамов, Д.О. Толмачев, И.В. 

Ильин, Г.В. Астахов, В.В. Дьяконов, А.А. Солтамова, П.Г. Баранов. // ФТТ 57, вып. 

5, 877-885 (2015); Phys. Solid State 57, 5, 891-899 (2015). 

2. Методы диагностики ориентации NV дефектной структуры в алмазе на основе 

оптического детектирования магнитного резонанса с модуляцией магнитного 

поля, Р.А. Бабунц, М.В. Музафарова, А.Н. Анисимов, В.А. Солтамов, П.Г. Баранов. 

// Письма ЖТФ 41, вып. 12, 40-47 (2015). 

3. Люминесценция монокристаллов тиогаллата свинца, активированных ионами 

церия, Г.Р. Асатрян, В.В. Бадиков, А.Б. Кулинкин, С.П. Феофилов. // ФТТ 57, вып. 

1, 101-105 (2015); Phys. Solid State 57, 1, 106-110 (2015). 

4. Пространственно-контролируемый рост одиночных квантовых точек InP, А.С. 

Власов, А.М. Минтаиров, Н.А. Калюжный, С.А. Минтаиров, А.И. Денисюк, Р.А. 

Бабунц. // ФТП 49, вып. 8, 1120-1123 (2015). 

5. Joint EPR and ODMR study of Cesup>3+ optical emitters in yttrium aluminium garnet, 

A.S. Gurin, D.D. Kramushchenko, Yu.A. Uspenskaya, G.R. Asatryan, A.G. Petrosyan, 

D.O. Tolmachev, N.G. Romanov, P.G. Baranov. // Journal of Physics: Conference 

Series 7 (2015). 

6. Magnetic field and temperature sensing with atomic-scale spin defects in silicon carbide, 

H. Kraus, V. A. Soltamov, F. Fuchs, D. Simin, A. Sperlich, P. G. Baranov, G. V. 

Astakhov and V. Dyakonov. // Sci. Rep. 4, 5303 (2014). 

7. Room-temperature near-infrared silicon carbide nanocrystalline emitters based on 

optically aligned spin defects, A. Muzha, F. Fuchs, N.V. Tarakina, D. Simin, M. Trupke, 

V.A. Soltamov, E.N. Mokhov, P.G. Baranov, V. Dyakonov, A. Krueger, G.V. Astakhov. 

// Applied Physics Letters 105, 243112 (2014). 

8. Defects in Nanodiamonds: Application of High-Frequency cw and Pulse EPR, ODMR, 

B.V. Yavkin, V.A. Soltamov, R.A. Babunts, A.N. Anisimov, P.G. Baranov, F.M. 

Shakhov, S.V. Kidalov, A.Y. Vul`, G.V. Mamin, S.B. Orlinskii. // Appl. Magn. 

Reson. 45, 10, 1035-1049 (2014). 

9. Electron paramagnetic resonance based spectroscopic techniques, P.G. Baranov, N.G. 

Romanov, C. de Mello Donega, S.B. Orlinskii, J. Schmidt, in: NANOPARTICLES: 

Workhorses of Nanoscience, 257-272 (2014). 

10. Point defects in SiC as a promising basis for single-defect, single- photon spectroscopy 

with room temperature controllable quantum states, P.G. Baranov, V.A. Soltamov, A.A. 

Soltamova, G.V. Astakhov, V.V. Dyakonov, in: SILICON CARBIDE AND RELATED 

MATERIALS , Mater. Sci. Forum 740-742, 425-430 (2013). 

11. EPR and ODMR defect control in AlN bulk crystals, V.A. Soltamov, I.V. Ilyin, A.S. 

Gurin, D.O. Tolmachev, N.G. Romanov, E.N. Mokhov, G.V. Mamin, S.B. Orlinskii, P.G. 

Baranov. // Phys. Status Solidi C 10, 449-452 (2013). 

12. Silicon carbide light-emitting diode as a prospective room temperature source for single 

photons, F. Fuchs, V.A. Soltamov, S. Vath, P.G. Baranov, E.N. Mokhov, 

G.V.  Astakhov, V.V.  Dyakonov . // Sci. Rep. 3, № 1637 (2013). 

13. Shallow Donors and Deep-Level Color Centers in Bulk AlN Crystals: EPR, ENDOR, 

ODMR and Optical Studies, V.A. Soltamov, I.V. Ilyin, A.A.  Soltamova, D.O. 

http://journals.ioffe.ru/ftt/2015/05/p877-885.pdf
http://journals.ioffe.ru/ftt/2015/05/p877-885.pdf
http://link.springer.com/article/10.1134/S1063783415050285
http://journals.ioffe.ru/pjtf/2015/12/p40-47.pdf
http://journals.ioffe.ru/ftt/2015/01/p101-105.pdf
http://journals.ioffe.ru/ftt/2015/01/p101-105.pdf
http://link.springer.com/article/10.1134%2FS1063783415010023
http://journals.ioffe.ru/ftp/2015/08/p1120-1123.pdf
http://iopscience.iop.org/1742-6596/Y2015
http://iopscience.iop.org/1742-6596/Y2015
http://arxiv.org/abs/1403.7741
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/105/24/10.1063/1.4904807
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00723-014-0582-y
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00723-014-0582-y
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-662-44823-6_9
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-662-44823-6_9
http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.740-742.425
http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.740-742.425
http://dx.doi.org/10.1002/pssc.201200673
http://dx.doi.org/10.1038/srep01637


Tolmachev, N.G. Romanov, A.S. Gurin, V.A. Khramtsov, E.N. Mokhov, Y.N. Makarov, 

G.V. Mamin, S.B. Orlinskii, P.G. Baranov. // Appl. Magn. Reson.  44, 1139-1165 (2013). 

14. High-frequency EPR, ESE, and ENDOR spectroscopy of Co- and Mn-doped ZnO 

quantum dots, P.G. Baranov, S.B. Orlinskii, C. de Mello Donega, J. Schmidt. // 

Phys. Status Solidi B (2013). 

15. ODMR study of ZnO single crystals containing iron impurity ions, A. S. Gurin, N.G. 

Romanov, D.O. Tolmachev, P.G. Baranov, C. Morhain. // Journal of Physics: Conference 

Series 461 012032 (2013). 

16. Room Temperature High-Field Spin Dynamics of NV Defects in Sintered Diamonds, B.V. 

Yavkin, G.V.  Mamin, S.B. Orlinskii, S.V. Kidalov, F.M. Shakhov, A.Yu. Vul`, A.A. 

Soltamova, V.A. Soltamov, P.G. Baranov. // Appl. Magn. Reson. 44, 1235-1244 (2013). 

http://dx.doi.org/10.1007/s00723-013-0470-x
http://dx.doi.org/10.1002/pssb.201200948
http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/461/1/012032
http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/461/1/012032
http://dx.doi.org/10.1007/s00723-013-0476-4

	отзыв ФТИ
	Список публикаций ФТИ

